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(57) Abstract: A dielectric barrier discharge lamp (1) comprises a tubular discharge chamber (2), a fluorescent layer on at least one

part of the inner wall of the discharge chamber (2) and longitudinal electrodes (3). A coating (10) is provided on a partial region of
o the inner wall at least at one end of the tubular discharge chamber (2), which, in addition, covers one end of at least one longitudinal
\& electrode (3). The material of said coating (10) has a high secondary electron emission coefficient. The ignition behavior of the lamp
&\ is thus improved, especially on ignition in darkness.

01

~~ (57) Zusammenfassung: Eine dielektrische Barrieren-Entladungslampe (1) mit einem rohrférmigen Entladungsgefd8 (2) und ei-
ner Leuchtstoffschicht auf zumindest einem Teil der Innenwand des EntladungsgefédBes (2) und mit langlichen Elektroden (3) ist
mindestens an einem Ende des rohrférmigen EntladungsgefidBes (2) auf einem Teilbereich der Innenwand mit einer Beschichtung
(10) versehen, die auflerdem ein Ende mindestens einer ldnglichen Elektrode (3) bedeckt. Das Material dieser Beschichtung (10)
weist einen hohen Sekundirelektronenemissionskoeffizienten auf. Dadurch wird das Ziindverhalten der Lampe insbesondere beim
Zinden in Dunkelheit verbessert.
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Rohrférmige Entladungslampe mit Ziindhilfe

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine dielektrische Barrieren-Entladungslampe mit ei-

nem rohrférmigen Entladungsgefa8 und einer Leuchtstoffschicht.

Dielektrische Barrieren-Entladungslampen sind Quellen elektromagnetischer

Strahlung auf der Basis dielektrisch behinderter Gasentladungen.

Das Entladungsgefaf3 ist tliblicherweise mit einem Edelgas, beispielsweise
Xenon, oder einer Gasmischung gefiillt. Wahrend der Gasentladung, die be-
vorzugt mittels eines in der US-A 5604 410 beschriebenen gepulsten Be-
triebsverfahrens betrieben wird, werden sogenannte Excimere gebildet. Ex-
cimere sind angeregte Molekiile, z.B. Xez*, die bei der Riickkehr in den in der
Regel ungebundenen Grundzustand elektromagnetische Strahlung emittie-
ren. Im Falle von Xe* liegt das Maximum der Molekiilbandenstrahlung bei
ca. 172 nm (VUV-Strahlung). Die Leuchtstoffschicht dient zur Konvertierung
der unsichtbaren VUV-Strahlung in sichtbare (VIS-)Strahlung (Licht).

Derartige Lampen werden insbesondere in Geraten fiir die Biiroautomation
(OA = Office Automation), z.B. Farbkopierer und -scanner, fiir die Signalbe-
leuchtung, z.B. als Brems- und Richtungsanzeigelicht in Automobilen, fiir die
Hilfsbeleuchtung, z.B. der Innenbeleuchtung von Automobilen, sowie fiir die
Hintergrundbeleuchtung von Anzeigen, z.B. Fliissigkristallanzeigen, als so-

genannte ,,Edge Type Backlights” eingesetzt.
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In diesen technischen Anwendungsfeldern sind sowohl besonders kurze An-
laufphasen, aber auch méglichst temperaturunabhéngige Lichtstrome erfor-

derlich. Deshalb enthalten diese Lampen kein Quecksilber.

Fiir die genannten Anwendungen ist sowohl eine hohe Leuchtdichte als auch
eine {iber die Lange der Lampe gleichmaflige Leuchtdichte notwendig. Fiir
den OA-Einsatz ist die Innenwand des Entladungsgefafies iiblicherweise mit
einer VUV /VIS-Reflexionsschicht, beispielsweise A2O3 und/oder TiO; ver-
sehen. Dabei bleibt eine sich entlang der Langsachse der Lampe erstreckende
Apertur reflexionsschichtfrei, da die VUV/VIS-Reflexionsschicht auch fiir
das von der Leuchtstoffschicht emittierte Licht undurchléassig ist. Auf der
VUV /VIS-Reflexionsschicht befindet sich die eigentliche Leuchtstoffschicht,
wobei die Apertur wahlweise ebenfalls mit Leuchtstoff beschichtet oder
leuchtstofffrei sein kann. Jedenfalls lasst sich aufgrund der VUV/VIS-
Reflexionsschicht innerhalb der reflexionsschichtfreien Apertur die ge-

wiinschte hohe Leuchtdichte erzeugen.

Eine dielektrische Barrieren-Entladungslampe setzt notwendigerweise min-
destens eine sogenannte dielektrisch behinderte Elektrode voraus. Eine die-
lektrisch behinderte Elektrode ist gegeniiber dem Innern des Entladungsgefa-
es mittels einer dielektrischen Barriere getrennt. Diese dielektrischen Barriere
kann beispielsweise als eine die Elektrode bedeckende dielektrische Schicht
ausgefiihrt sein, oder sie ist durch das Entladungsgefaff der Lampe selbst ge-
bildet, namlich wenn die Elektrode auf dér AuBlenwand des Entladungsgeféfles

angeordnet ist.

Aufgrund der dielektrischen Barriere ist fiir den Betrieb derartiger Lampen
eine zeitverdnderliche Spannung zwischen den Elektroden erforderlich, bei-
spielsweise eine sinusfdrmige Wechselspannung oder pulsférmige Spannung

wie in der vorstehend genannten US-A 5 604 410 offenbart.
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Stand der Technik

In der US-A 6 097 155 ist eine dielektrische Barrieren-Entladungslampe der
eingangs genannten Art offenbart. Die Lampe weist ein rohrférmiges Entla-
dungsgefaf auf, auf dessen Innen- und/oder Auflenwand mindestens zwei
léngliche, leiterbahndhnliche Elektroden parallel zur Léngsachse des Entla-
dungsgefifles orientiert angeordnet sind. Nachteilig ist allerdings die lange
Ziindverzégerung nach dem Anlegen der Spannung an die Elektroden der
Lampe, wenn sich die Lampe in Dunkelheit befindet, beispielsweise inner-
halb eines OA-Gerédtes. Nach geraumer Zeit in Dunkelheit kann es sogar
vorkommen, dass sich die Lampe nur noch mit gegeniiber dem Normalbe-

trieb deutlich erhohter Spannung ziinden lasst.

In der DE-A 42 03 594 ist eine Lampe mit einer Entladungsréhre offenbart,
die eine mit einem Entladungsgas gefiillte transparente RShre und zwei eine
raumliche Entladung in der Rohre erzeugende Elektroden aufweist, wobei
die beiden Elektroden im wesentlichen parallel der Lange der Réhre nach
verlaufen und die eine Elektrode zentrisch axial innerhalb der Réhre und die
andere auBerhalb der Réhre angeordnet ist. Aulerdem ist die Oberfldache der
inneren Elektrode und/oder die innere Seite der Rohre mit einem Beschich-
tungsmaterial aus einem Metall mit hohem Sekundiremissionsverhéltnis
und/oder einem Dielektrikum beschichtet. Seltenerdoxide, Aluminiumoxid
(AL2O3), Siliziumoxid (SiO2) oder Magnesiumoxid (MgO) wird als Beschich-
tungsmaterial verwendet. Das bevorzugtere Beschichtungsmaterial ist Mag-
nesiumoxid, das auch als Schutzschicht wirken kann. Nachteilig ist bei dieser
Lampe zum einen die Abschattung durch die stabférmige innere Elektrode,
zum anderen der geringe Anteil der Leuchtstoffschicht bezogen auf die Ge-
samtfldche der Innenwand des Entladungsgefédfies, was zwangsweise zu ei-
ner Einbufle beim Lichtstrom der Lampe bezogen auf den maximal mogli-

chen Lichtstrom fiihrt. In der DE-A 42 03 594 ist ndmlich vorgesehen, die
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lings des Entladungsgefidfles obere Hélfte der Gefdffinnenwand mit einem
Leuchtstoff und die untere Hilfte mit einer Schicht mit hohem Sekundair-
elektronenemissionskoeffizient beschichtet (Kombination der beiden Figuren
4A und 4B).

Darstellung der Erfindung

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine dielektrische Barrieren-
Entladungslampe mit einem rohrférmigen Entladungsgefdff und einer
Leuchtstoffschicht gemdfl dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bereitzustellen,

die ein verbessertes Ziindverhalten aufweist.

Diese Aufgabe wird bei einer Lampe mit den Merkmalen des Oberbegriffs
des Anspruchs 1 durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des An-
spruchs 1 gelost. Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den

abhéngigen Anspriichen.

Die erfindungsgemaifie dielektrische Barrieren-Entladungslampe weist ein
rohrférmiges Entladungsgefdf8 und eine Leuchtstoffschicht auf zumindest
einem Teil der Innenwand des Entladungsgefifies auf. Aulerdem sind lang-
liche, parallel zur Langsachse des Entladungsgefédfies orientierte dielektrisch
behinderte Elektroden auf der Gefdfwand angeordnet. Mindestens ein Ende
des rohrférmigen Entladungsgefdfes ist auf einem Teilbereich der Innen-
wand mit einer Beschichtung versehen, die aulerdem ein Ende mindestens
einer langlichen Elektrode bedeckt, wobei das Material dieser Beschichtung
einen hohen Sekundirelektronenemissionskoeffizienten aufweist (der Kiirze
wegen im Folgenden als SEE-Beschichtung bezeichnet). Die SEE-
Beschichtung ist dabei in direktem Kontakt mit dem vom Entladungsgefif
eingeschlossenen Fiillgas. Deshalb ist die SEE-Beschichtung immer die letzte
von gegebenenfalls mehreren funktionellen Schichten auf der Innenwand

des EntladungsgefiBes, d.h. jede weitere Schicht, beispielsweise Leuchtstoff-
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und/oder VUV/VIS-Reflexionsschicht ist zwischen SEE-Beschichtung und
der Innenwand des Entladungsgefd3es angeordnet. Auf diese Weise ist si-
chergestellt, dass die SEE-Beschichtung von im elektrischen Feld der Elekt-
roden beschleunigten freien Elektronen getroffen und dadurch Sekundar-

elektronen ausgeldst werden.

Der Vorteil dieser Losung ist, dass ein Grofiteil der auf der Innenwand des
Entladungsgefafes ebenfalls aufgebrachten Leuchtstoffschicht unbeschichtet,
d.h. tatsdchlich auch wirksam ist, da die SEE-Beschichtung auf ein oder beide
Enden des rohrférmigen Entladungsgefdfies begrenzt ist. Auflerdem stort
eine leichte Abschattung an den Lampenenden weniger als etwa in der Lam-
penmitte. Deshalb ist die SEE-Beschichtung auch auf den Bereich am Ende
mindestens einer langlichen Elektrode begrenzt. Dabei spielt es allerdings
keine Rolle, wenn sich die Beschichtung jenseits des Elektrodenendes bis
zum korrespondierenden Gefdflende erstreckt, da in diesem Bereich ohnehin
keine Entladung mehr brennt und folglich dieser Bereich dunkel ist. Dieser
dunkle Bereich wird deshalb vorzugsweise beziiglich der Gesamtlinge der
Lampe mdglichst klein gehalten. Der mit der Beschichtung versehene Teilbe-
reich der Innenwand betragt bevorzugt weniger als 25%, besser weniger als
10% der Gesamtfldche der Innenwand entlang der Langsachse des rohrfor-

migen Entladungsgefafies, d.h. der Mantelfléche.

In einer Ausfiihrungsform tiberlappt die SEE-Beschichtung bevorzugt ein
Ende der linglichen Elektrode, wobei die Uberlappung im Bereich von gro-
Ber 0 und kleiner gleich 10 mm, bevorzugt im Bereich von grofler 2 und klei-
ner gleich 6 mm liegt. Da es aufgrund der transversalen Entladungskonfigu-
ration moglich ist unterschiedlich lange Lampen zu betreiben, sei an dieser
Stelle noch auf die relative Uberlappung hingewiesen, die typischerweise im
Bereich von gréBer 0 und kleiner gleich 20%, bevorzugt im Bereich von gro-

Ber 0 und kleiner gleich 10% der Gesamtldnge der Lampe liegt.
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Bei auf der Innenwand des Entladungsgefafles angeordneten Elektroden (In-
nenwandelektroden), wie in der bereits erwdhnten US-A 6 097 155 offenbart,
bezieht sich die Uberlappung zunichst auf das der Stromzufiithrung entge-
gengesetzte Ende der Elektrode. Allerdings kann die SEE-Beschichtung
selbstverstiandlich auch das stromzufiihrungsseitige Ende der Elektrode be-
decken. An dieser Stelle sei nur kurz darauf hingewiesen, dass die Innen-
wandelektrode, die elektrische Durchfithrung und die Stromzufiihrung be-
vorzugt als funktionell unterschiedliche Bereiche eines einzigen leiterbahn-
dhnlichen Mittels realisiert sind. Das leiterbahnahnliche Mittel selbst weist
keine strukturelle Trennung in Eléktrode, Stromzufiihrung etc. auf. Die ein-
zelnen Bereiche definieren sich vielmehr {iber ihre Funktion. Die Elektrode
ist folglich der Bereich des leiterbahnéhnlichen Mittels, der sich innerhalb
des EntladungsgefiaBes befindet. Fiir weitere Details hierzu wird auf die US-
A 6 097 155 und die Ausfiihrungsbeispiele verwiesen. Insofern ist der Begriff
,Uberlappung” am stromzufiihrungsseitigen Ende einer Innenwandelektro-

de als Uberdeckung zu interpretieren.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die erfindungsgemaéfle Lampe relativ
einfach herstellbar ist. Fiir die SEE-Beschichtung eignen sich Materialien, die
einen Sekundirelektronenemissionskoeffizienten gréfer eins, insbesondere
grofier zwei, bevorzugt grofer 3, besonders bevorzugt im Bereich zwischen 3
und 15 aufweist. Besonders geeignet ist beispielsweise pulverartiges Al.O3
oder MgO in pastiser Zubereitung. Das betreffende Ende der Lampe wird
dann einfach soweit in die Paste eingetaucht, bis die gewiinschte Uberlap-
pung mit dem entsprechenden Elektrodenende erreicht ist. Die SEE-
Beschichtung hat in diesem Fall die duflere Form eines Rings. Die Auflen-
wand des Entladungsgefifes ist wiahrend des Eintauchens vorteilhafterweise

abgedeckt. -
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Prinzipiell reicht es aber fiir die Verbesserung des Ziindverhaltens aus, wenn
die SEE-Beschichtung auf einen relativ kleinen Teil eines Rings beschréankt
ist, solange das Ende zumindest einer Elektrode damit bedeckt ist. Dies lasst
sich beispielsweise durch bepasten mittels eines geeigneten Werkzeuges, z.B.
eines Pinsels, eventuell mit Hilfe eines entsprechenden Maske bewerkstelli-
gen. Als Maske eignet sich ein diinnwandiger Hohlzylinder bzw. Langsteil
eines Hohlzylinders, dessen Aulendurchmesser ungefiahr dem Innendurch-
messer des Entladungsgefidfies entspricht. Die Wand des Hohlzylinders weist
eine Offnung auf, deren Form jener der aufzubringenden Beschichtung ent-
spricht. Der Hohlzylinder wird am Ende des rohrférmigen Entladungsgefa-
fes eingefiihrt bis die Offnung iiber dem Elektrodenende liegt und anschlie-
fend die Paste innerhalb der Offnung auf die Innenwand des Entladungsge-
fales bzw. das Elektrodenende aufgebracht. Nach dem Trocknen und even-

tuell noch Ausheizen der Paste kann die Maske wieder entfernt werden.

AuBerdem reicht es prinzipiell aus, wenn zumindest ein Ende nur einer ein-
zigen Elektrode eine SEE-Beschichtung aufweist. Sofern die Lampe fiir den
Betrieb mit unipolaren Spannungspulsen vorgesehen ist, muss die SEE-
Beschichtung auf der Anode angedrdnet sein. Nur dann kénnen namlich
Primdrelektronen in Richtung SEE-Beschichtung beschleunigt und beim Auf-
treffen dort Sekundarelektronen fiir die weitere Entwicklung des Ziindvor-
gangs ausgelost werden. Bei Lampen fiir den Betrieb mit bipolaren Span-
nungspulsen ist diese Unterscheidung unerheblich, da die Elektroden paar-
weise ihre Rollen (momentane Anode bzw. Kathode) je nach Polaritit des

momentanen Spannungspulses wechseln.

AuBerdem ist es beim bipolaren Betrieb vorteilhaft, die Enden beider Elekt-
roden eines Elektrodenpaares mit einer SEE-Beschichtung zu versehen. Dann
ist namlich sicher gestellt, dass bei jedem Spannungspuls, unabhéngig von

dessen DPolaritit, die momentane Anode jedenfalls mit einer SEE-
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Beschichtung versehen ist und somit eine Sekundérelektronenemission statt-
finden kann. Auerdem erhoht sich bei dieser Variante die Wahrscheinlich-

keit fiir eine rasche und zuverldssige Ziindung.

Ublicherweise aber nicht notwendigerweise weist die erfindungsgemage
Entladungslampe an einem oder an beiden Enden einen Sockel auf. Dann ist
vorteilhaft die SEE-Beschichtung auf dem innerhalb des Sockels liegenden
Teil der Innenwand des Entladungsgefafies angeordnet, da so keine zusitzli-

che Abschattung durch die SEE-Beschichtung mehr auftritt.

Dariiber hinaus kann es vorteilhaft sein, an beiden Enden der Lampe eine
SEE-Beschichtung vorzusehen, da die Ziindung im Idealfall dann von beiden
Enden ausgeht. Jedenfalls erhoht sich bei dieser Variante die Wahrschein-
lichkeit fiir eine rasche und zuverldssige Ziindung. Dabei ist es unter Um-
standen ausreichend, wenn beide Beschichtungszonen jeweils schmaler sind
als bei der Beschichtung an nur einem Ende. Auflerdem kann es bei der beid-
seitig beschichteten Variante auch vorteilhaft sein, die Beschichtungszone im
Sockelbereich breiter als im gegeniiberliegenden sockellosen Ende auszule-
gen. Diese Variante kombiniert die Vorteile einer stdrkeren Ziindung in der
breiten Beschichtungszone im Sockelbereich mit einer geringen Abschattung

der schmaileren Beschichtungszone am sockellosen Ende der Lampe.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Im Folgenden soll die Erfindung anhand zweier Ausfiihrungsbeispiele ndher

erlautert werden. Es zeigen:
Figur la eine Draufsicht eines ersten Ausfiihrungsbeispiels,

Figur 1b ein Querschnitt des Ausfiihrungsbeispiels aus Figur 1a entlang der
Linie DD,
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Figur2 ein zweites Ausfiihrungsbeispiel.

Bevorzugte Ausfiihrung der Erfindung

Die Figuren 1a und 1b zeigen schematisch eine stabférmige Leuchtstofflam-
pe 1 in der Draufsicht bzw. im Querschnitt entlang der Linie DD. Die Lam-
pe 1 besteht im wesentlichen aus einem rohrférmigen Entladungsgefaf 2 aus
Natronkalkglas mit kreisférmigem Querschnitt sowie zwei streifenférmigen
Elektroden 3 (die zweite Elektrode ist verdeckt und deshalb nicht zu sehen)
aus Silberlot, die parallel zur Rohrldngsachse und diametral zueinander an-
geordnet auf der Innenseite der Wand des Entladungsgefafies 2 aufgebracht
sind. Jede der Innenwandelektroden 3 ist mit einer dielektrischen Barriere 4
aus Glaslot bedeckt. Ferner ist die Innenseite der Wand des Entladungsgefa-
Bes mit einer Leuchtstoffschicht 5 sowie mit Ausnahme einer sich entlang der
Langsachse der Lampe erstreckenden Apertur mit der unterhalb der Leucht-
stoffschicht 5 liegenden VUV /VIS-Reflexionsschicht 6 aus Al,O3; bedeckt (aus

darstellerischen Griinden nur in Figur 1b gezeigt).

Ein erstes Ende des Entladungsgefdles 2 ist mittels einer stumpfen Ver-‘
schmelzung 7 verschlossen. Die beiden Elektroden3 enden in einem Ab-
stand A=5 mm vor dieser Verschmelzung 5. Durch das andere Ende des Ent-
ladungsgefdfes 2 hindurch sind die Elektroden 3 gasdicht nach aufien ge-
fiihrt und gehen dort jeweils in eine duflere Stromzufiithrung 8 {iber. Das
zweite Ende des Entladungsgefdfies 2 ist mittels eines tellerformigen Ver-
schlusselements (in dieser Darstellung nicht erkennbar) verschlossen. Zu
diesem Zweck ist der Rand des tellerformigen Verschlusselements mit einer
Verengung 9 des Entladungsgefifies 2 verschmolzen. Fiir weitere Details
hierzu wird auf die DE-A 100 48 410 verwiesen, deren Offenbarungsgehalt
hiermit durch Inbezugnahme inkorporiert ist. Durch die vorgenannte Tech-

nik sind die Innenwandelektrode 3, die elektrische Durchfiihrung im Bereich
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der Verengung 9 und die Stromzufithrung 8 als funktionell unterschiedliche

Bereiche eines einzigen leiterbahnédhnlichen Silberlotstreifens realisiert.

Am ersten Ende des Entladungsgefdfles 2 ist auf der Innenwand, genauer
gesagt direkt auf der Leuchtstoffschicht 5, eine ringférmige Beschichtung 10
der Breite B=10 mm - in Richtung der Léngsachse des Entladungsgefafies 2
betrachtet — aus MgO (pordses Magnesiumoxid) aufgebracht. Die ringférmi-
ge MgO-Beschichtung 10 schliefit einerseits direkt mit dem Ende 5 des Entla-
dungsgefafles 2 ab und wurde durch Eintauchen dieses Gefdfsendes in eine
MgO-Paste hergestellt. Andererseits wurde die Breite B der ringférmigen
MgO-Beschichtung 10 so gewahlt, dass der Ring das Ende der Elektroden 3
um die Uberlappung C=5 mm (= B minus A) iiberdeckt. Dadurch ist sicher-
gestellt, dass der MgO-Ring 10 als Sekundarelektronenemitter die Ziindei-
genschaften der Lampe 1 verbessert. Gleichzeitig beschrankt sich die Ab-
schattung durch den MgO-Ring 10 auf einen ringférmigen Teilbereich mit
der Breite B von nur 5 mm. Das sind nur ca. 1,5 % bezogen auf die gesamte
Leuchtlange der Lampe 1 von 350 mm (gemessen von der Verengung 9 bis

zum Ende der Elektroden 3).

Figur 2 zeigt in schematischer Draufsicht eine Variante der Ausfiihrungsform
von Figur 1a, 1b (gleiche Merkmale sind mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen), bei der eine MgO-Beschichtung in Form von zwei kurzen 5 mm breiten
Teilringen 11 auf den an die Tellerdichtung bzw. Verengung9 direkt
anschlieBenden Enden beider Elektroden 3 aufgebracht sind. Genauer gesagt
ist jeder der beiden Teilringe 11 (darstellungsbedingt ist einer der beiden
Teilringe 11 verdeckt) auf dem die Elektroden3 bzw. das Dielektrikum 4
bedeckenden Leuchtstoff aufgebracht. Auflerdem ist dieses Ende der
Lampe 1 mit einem nicht dargestellten Sockel versehen, der die beiden MgO-

Teilringe 11 verdeckt.
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Patentanspriiche

1. Dielektrische Barrieren-Entladungslampe (1) mit einem rohrférmigen

Entladungsgefaf (2) und einer Leuchtstoffschicht (5) auf zumindest ei-
nem Teil der Innenwand des Entladungsgefdfies (2) und mit die-
lektrisch behinderten, langlichen Elektroden (3), die parallel zur Langs-
achse des Entladungsgefdfes (2) orientiert auf der GefdfSwand ange-
ordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Ende des
rohrférmigen Entladungsgefafles (2) auf einem Teilbereich der Innen-
wand mit einer Beschichtung (10; 11) versehen ist, die auflerdem ein
Ende mindestens einer lianglichen Elektrode (3) bedeckt, wobei das Ma-
terial dieser Beschichtung (10; 11) einen hohen Sekundarelektronen-

emissionskoeffizienten aufweist.

. Entladungslampe nach Anspruch1, wobei der mit der Beschich-

tung (10; 11) versehene Teilbereich der Innenwand weniger als 25%,
besser weniger als 10% der Gesamtfliche der Innenwand entlang der

Langsachse des Entladungsgeféfies (2) betrégt.

. Entladungslampe nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Beschichtung die

duflere Form eines Rings (10) oder zumindest eines Teils (11) eines

Rings hat.

. Entladungslampe nach einem der Anspriiche 1, 2 oder 3, wobei die Be-

schichtung (10; 11) ein Ende mindestens einer ldnglichen Elektrode (3)
tiberlappt.

. Entladungslampe nach Anspruch 4, wobei die Uberlappung (D) im Be-

reich von groler 0 und kleiner gleich 10 mm, bevorzugt im Bereich von

groBer 2 und kleiner gleich 6 mm liegt.
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Entladungslampe nach Anspruch 4, wobei die Uberlappung (D) im Be-
reich von groBer 0 und kleiner gleich 20%, bevorzugt im Bereich von

groBer 0 und kleiner gleich 10% liegt.

Entladungslampe nach einem der vorstehenden Anspriiche mit Sockel,
wobei die Beschichtung auf dem innerhalb des Sockels liegenden Teil

der Innenwand des Entladungsgefdfies angeordnet ist.

Entladungslampe nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei die
Lampe an beiden Enden eine Beschichtung aus Material mit einen ho-

hen Sekundirelektronenemissionskoeffizienten aufweist.

Entladungslampe nach Anspruch 8 mit einem Sockel an einem Ende
des Entladungsgefafles, wobei die Beschichtungszone am Sockelende in
Richtung der Langsachse des rohrférmigen Entladungsgefdfies breiter

ist als am sockelfernen Ende der Lampe.

Entladungslampe nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei das
Material der Beschichtung (10; 11) einen Sekundar-
elektronenemissionskoeffizienten groer eins, insbesondere grofier
zwei, bevorzugt groer 3, besonders bevorzugt im Bereich zwischen 3

und 15 aufweist.

Entladungslampe nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei das

Beschichtungsmaterial (10; 11) pulverartiges Al,O3 oder MgO umfasst.

Entladungslampe nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei
mindestens eine der Elektroden(3) auf der Innenwand des

Entladungsgefafles (2) angeordnet ist.
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13. Entladungslampe nach einem der vorstehenden Anspriiche, wobei zwi-
schen der Innenwand des Entladungsgefdfies (2) und der Leuchtstoff-
schicht (5) eine VUV /VIS-Reflexionsschicht (6) angeordnet ist, wobei
eine sich entlang der Langsachse der Lampe erstreckende Apertur re-

5 flexionsschichtfrei ist.
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